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 Vice Chair  渡辺 博文 
 

IEEE EDS 関西チャプタ― 技術講演会（聴講無料） 及び 総会のお知らせ 
 

以下のように IEEE EDS 関西チャプター 技術講演会を開催します。 

また、講演会前に総会を開催しますのでたくさんの方のご参加をお待ち申し上げます。 

なお、技術後援会は IEEE 会員でなくともご参加いただけます。 

 

開催日：2020 年 1 月 28 日（火） 

場所： ＪＲ京都駅横京都アバンティ・龍谷大学響都ホール 

時刻： 13:00-13:30 IEEE 関西チャプター総会 

 13:30-14:30 IEEE EDS Kansai Chapter 委員会 

 15:00-17:00 IEEE EDS 関西チャプター 技術講演会 

 

プログラムの詳細は以下のとおり。 

13:00-13:30 IEEE 関西チャプター総会 

 2019 年度の総括、ならびに 2020 年度の活動計画の承認など 

13:30-14:30 IEEE EDS Kansai Chapter 委員会 

 

15:00-17:00 技術講演会  司会 京都工芸繊維大学 電気電子工学系 野田 実 氏 

 15:00-15:55 「トポロジカル量子コンピューティングに向けて -材料・デバイスの立場から-」 

国立研究開発法人理化学研究所 

主任研究員  

石橋幸治 氏 

 15:55-16:05  休憩 

 16:05-17:00 「強誘電体 HfO2 を用いたトンネル接合メモリの特性と応用」 

キオクシア株式会社 メモリ技術研究所 

藤井章輔 氏 

 

 

以上 

 


